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+ Б1.Б.01 История 1 4 4 36 144 144 54 54 36 36 4 144 18 36 54 36

+ Б1.Б.02 Философия 3 3 3 36 108 108 54 18 36 36 3 108 18 36 18 36

+ Б1.Б.03 Экономика 2 3 3 36 108 108 50 22 36 3 108 34 16 22 36

+ Б1.Б.04 Правоведение 5 3 3 36 108 108 36 72 3 108 18 18 72

+ Б1.Б.05 Иностранный язык 3 12 9 9 36 324 324 106 182 36 104 2 72 36 36 4 144 34 110 3 108 36 36 36

+ Б1.Б.06 Социология 7 2 2 36 72 72 36 36 2 72 18 18 36

+ Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 3 2 2 36 72 72 36 36 2 72 18 18 36

+ Б1.Б.08 Математика 1234 335 12334 38 38 1368 1368 738 486 144 7 252 72 72 72 36 8 288 68 68 116 36 13 468 162 108 162 36 7 252 68 50 16 82 36 3 108 36 18 54

+ Б1.Б.08.01 Математический анализ 3 12 10 10 36 360 360 212 112 36 3 108 36 36 36 3 108 34 34 40 4 144 36 36 36 36

+ Б1.Б.08.02 Аналитическая геометрия 1 4 4 36 144 144 72 36 36 4 144 36 36 36 36

+ Б1.Б.08.03 Линейная алгебра 2 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36

+ Б1.Б.08.04 Векторный и тензорный анализ 3 2 2 36 72 72 54 18 2 72 36 18 18

+ Б1.Б.08.05 Теория функций комплексного переменного 4 3 3 36 108 108 50 22 36 3 108 34 16 22 36

+ Б1.Б.08.06 Дифференциальные уравнения 3 2 2 36 72 72 54 18 2 72 36 18 18

+ Б1.Б.08.07 Интегральные уравнения и вариационное исчисление 5 3 3 36 108 108 54 54 3 108 36 18 54

+ Б1.Б.08.08 Теория вероятностей и математическая статистика 3 2 2 36 72 72 54 18 2 72 36 18 18

+ Б1.Б.08.09 Методы математической физики 3 3 3 36 108 108 36 72 3 108 18 18 72

+ Б1.Б.08.10 Численные методы 4 4 4 36 144 144 84 60 4 144 34 50 60

+ Б1.Б.09 Информационные технологии 1 4 4 36 144 144 72 72 36 4 144 36 36 72

+ Б1.Б.10 Экология 6 3 3 36 108 108 48 60 3 108 16 32 60

+ Б1.Б.11 Физика 3 12 12 12 36 432 432 264 132 36 260 4 144 36 36 18 54 4 144 34 34 16 60 4 144 36 36 18 18 36

+ Б1.Б.12 Квантовая механика и статистическая физика 5 4 7 7 36 252 252 140 76 36 2 72 34 16 22 5 180 36 54 54 36

+ Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 5 2 2 36 72 72 54 18 54 2 72 36 18 18

+ Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 1234 2 2 36 72 72 72 0.5 18 8 10 0.5 18 6 12 0.5 18 4 14 0.5 18 18

+ Б1.Б.15 Физика полупроводников 6 5 5 36 180 180 80 64 36 5 180 32 32 16 64 36

99 99 3564 3564 1840 1328 396 526 21.5 774 170 108 136 288 72 19.5 702 142 68 112 308 72 25.5 918 238 72 194 270 144 9.5 342 102 50 50 104 36 13 468 126 108 198 36 8 288 48 32 48 124 36 2 72 18 18 36

+ Б1.В.01 Кристаллография и кристаллофизика 4 6 6 36 216 216 102 78 36 6 216 34 68 78 36

+ Б1.В.02 Физика конденсированного состояния 5 6 6 36 216 216 90 90 36 18 6 216 36 54 90 36

+ Б1.В.03 Материалы электронной техники 6 3 3 36 108 108 48 24 36 3 108 16 32 24 36

+ Б1.В.04 Основы технологии электронной компонентной базы 6 7 6 6 36 216 216 120 96 2 72 16 32 24 4 144 18 54 72

+ Б1.В.05 Метрология, стандартизация и технические измерения 4 5 5 36 180 180 102 78 5 180 34 68 78

+ Б1.В.06 Физические основы электроники 5 5 5 5 36 180 180 108 72 5 180 36 72 72

+ Б1.В.07 Твердотельная электроника 7 6 7 7 7 36 252 252 120 96 36 2 72 16 32 24 5 180 36 36 72 36

+ Б1.В.08 Наноэлектроника 7 5 5 36 180 180 72 72 36 5 180 36 36 72 36

+ Б1.В.09
Основы проектирования электронной компонентной 

базы
7 4 4 36 144 144 72 72 4 144 18 54 72

+ Б1.В.10 Теоретические основы электротехники 4 3 4 8 8 36 288 288 192 60 36 3 108 36 54 18 5 180 34 68 42 36

+ Б1.В.11 Инженерная и компьютерная графика 1 4 4 36 144 144 72 72 4 144 36 36 72

+ Б1.В.12 Схемотехника 7 7 5 5 36 180 180 90 90 5 180 36 54 90

+ Б1.В.13
Физико-химические основы материаловедения для 

микро- и наноэлектроники
1 3 3 36 108 108 54 54 3 108 36 18 54

+ Б1.В.14 Системы автоматизированного проектирования ИС 8 5 5 36 180 180 112 68 112 5 180 42 70 68

+
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту
56 328 328 328 54 54 54 54 54 54 51 51 54 54 61 61

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 6 2 2 72 72 48 24 2 72 48 24

+ Б1.В.ДВ.01.01
Специальный физический практикум по 

полупроводниковым приборам
6 2 2 36 72 72 48 24 2 72 48 24

- Б1.В.ДВ.01.02
Специальный физический практикум по физике 

полупроводников
6 2 2 36 72 72 48 24 2 72 48 24

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 7 7 252 252 118 98 36 48 7 252 50 68 98 36

+ Б1.В.ДВ.02.01 Информатика и программирование 2 7 7 36 252 252 118 98 36 48 7 252 50 68 98 36

- Б1.В.ДВ.02.02 Операционные системы и языки 2 7 7 36 252 252 118 98 36 48 7 252 50 68 98 36

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 2 2 2 72 72 48 24 2 72 16 16 16 24

+ Б1.В.ДВ.03.01
Введение в интегральную электронику и 

наноэлектронику
2 2 2 36 72 72 48 24 2 72 16 16 16 24

- Б1.В.ДВ.03.02 Введение в языки проектирования аппаратуры 2 2 2 36 72 72 48 24 2 72 16 16 16 24

- Б1.В.ДВ.03.03
Тренинг общения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья
2 2 2 36 72 72 48 24 2 72 16 16 16 24

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 8 2 2 72 72 42 30 2 72 14 28 30

+ Б1.В.ДВ.04.01 Элементы теории электрических цепей 8 2 2 36 72 72 42 30 2 72 14 28 30

- Б1.В.ДВ.04.02 Теоретические основы радиоэлектроники 8 2 2 36 72 72 42 30 2 72 14 28 30

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 6 3 3 108 108 48 24 36 3 108 16 32 24 36

+ Б1.В.ДВ.05.01
Компьютерное моделирование в микро- и 

наноэлектронике
6 3 3 36 108 108 48 24 36 3 108 16 32 24 36

- Б1.В.ДВ.05.02 Углеродные материалы в электронике 6 3 3 36 108 108 48 24 36 3 108 16 32 24 36

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 8 4 4 144 144 84 24 36 4 144 28 56 24 36

+ Б1.В.ДВ.06.01 Микросхемотехника 8 4 4 36 144 144 84 24 36 4 144 28 56 24 36

- Б1.В.ДВ.06.02 Трёхмерные интегральные схемы 8 4 4 36 144 144 84 24 36 4 144 28 56 24 36

+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 7 5 5 180 180 126 54 5 180 36 90 54

+ Б1.В.ДВ.07.01 Квантовая и оптическая электроника 7 5 5 36 180 180 126 54 5 180 36 90 54

- Б1.В.ДВ.07.02
Технология материалов микро-, опто- и 

наноэлектроники
7 5 5 36 180 180 126 54 5 180 36 90 54

+ Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 6 2 2 72 72 32 40 32 2 72 32 40

+ Б1.В.ДВ.08.01 Лаборатория по технологии 6 2 2 36 72 72 32 40 32 2 72 32 40

- Б1.В.ДВ.08.02 Лаборатория по метрологии 6 2 2 36 72 72 32 40 32 2 72 32 40

- Б1.В.ДВ.08.03
Тренинг учебного взаимодействия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
6 2 2 36 72 72 32 40 32 2 72 32 40

+ Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 5 5 5 180 180 90 90 5 180 36 54 90

+ Б1.В.ДВ.09.01 Моделирование в Matlab 5 5 5 36 180 180 90 90 5 180 36 54 90

- Б1.В.ДВ.09.02 Средства измерений на базе LabView 5 5 5 36 180 180 90 90 5 180 36 54 90

Вариативная часть 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6 Сем. 7 Сем. 8
Итого акад.часов

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
- - - Форма контроля з.е. -



+ Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 8 4 4 144 144 56 88 4 144 14 42 88

+ Б1.В.ДВ.10.01 Основы проектирования ПЛИС 8 4 4 36 144 144 56 88 4 144 14 42 88

- Б1.В.ДВ.10.02 Микроэлектроника 8 4 4 36 144 144 56 88 4 144 14 42 88

+ Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 8 6 6 216 216 112 68 36 6 216 42 70 68 36

+ Б1.В.ДВ.11.01 Физика МДП систем 8 6 6 36 216 216 112 68 36 6 216 42 70 68 36

- Б1.В.ДВ.11.02 Физика поверхностей и граничных явлений 8 6 6 36 216 216 112 68 36 6 216 42 70 68 36

114 114 4432 4432 2486 1586 360 210 7 306 72 36 72 126 9 378 66 84 70 122 36 3 162 36 54 54 18 16 627 102 204 51 198 72 16 630 108 180 54 252 36 14 565 64 208 61 160 72 28 1008 180 324 432 72 21 756 140 266 278 72

213 213 7996 7996 4326 2914 756 736 28.5 1080 242 144 208 414 72 28.5 1080 208 152 182 430 108 28.5 1080 274 126 248 288 144 25.5 969 204 254 101 302 108 29 1098 234 180 162 450 72 22 853 112 240 109 284 108 30 1080 198 324 18 468 72 21 756 140 266 278 72

+ Б2.В.01(У)

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

2 3 3 36 108 108 2 106 3 108 2 106

+ Б2.В.02(Н)
Производственная практика, научно-

исследовательская работа
6 3 3 36 108 108 8 100 3 108 8 100

+ Б2.В.03(П) Производственная практика, технологическая 4 6 6 36 216 216 3 213 6 216 3 213

+ Б2.В.04(П)

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, проектно-конструкторская

6 6 6 36 216 216 3 213 6 216 3 213

+ Б2.В.05(Пд) Производственная практика, преддипломная 8 3 3 36 108 108 2 106 3 108 2 106

21 21 756 756 18 738 3 108 2 106 6 216 3 213 9 324 11 313 3 108 2 106

21 21 756 756 18 738 3 108 2 106 6 216 3 213 9 324 11 313 3 108 2 106

+ Б3.Б.01(Д)
Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы
8 6 6 36 216 216 216 6 216 216

6 6 216 216 216 6 216 216

6 6 216 216 216 6 216 216

+ ФТД.В.01 Бионаноэлектроника 8 2 2 36 72 72 28 44 2 72 28 44

+ ФТД.В.02
Проборно-технологическое проектирование элементов 

интегральных схем
7 2 2 36 72 72 54 18 2 72 18 36 18

4 4 144 144 82 62 2 72 18 36 18 2 72 28 44

4 4 144 144 82 62 2 72 18 36 18 2 72 28 44

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Блок 2.Практики 

Вариативная часть 



Мин. Макс. Факт

Итого (с факультативами) 236 256 244 60 28.5 31.5 60 28.5 31.5 60 29 31 64 32 32

Итого по ОП (без факультативов) 234 246 240 60 28.5 31.5 60 28.5 31.5 60 29 31 60 30 30

Б1 Дисциплины (модули) 46% 54% 36.8% 213 216 213 57 28.5 28.5 54 28.5 25.5 51 29 22 51 30 21

Б1.Б Базовая часть 99 120 99 41 21.5 19.5 35 25.5 9.5 21 13 8 2 2

Б1.В Вариативная часть 96 114 114 16 7 9 19 3 16 30 16 14 49 28 21

Б2 Практики 0% 100% 0% 15 21 21 3 3 6 6 9 9 3 3

Б2.В Вариативная часть 15 21 21 3 3 6 6 9 9 3 3

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 6 6 6

Б3.Б Базовая часть 6 9 6 6 6

ФТД Факультативы 2 10 4 4 2 2

ФТД.В Вариативная часть 2 10 4 4 2 2

Процент ... занятий от аудиторных (%)
 лекционных 40.33%

 в интерактивной форме 18.4%

1 1 1 2 2  КУРСОВАЯ РАБОТА (КР) 1

31 2 1 1 5 2  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 5 3 2 4 3

2 8 4 4 3 3  ЗАЧЕТ (За) 5 3 2 5 3

33 5 2 3 5 2

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕН (Эк) 5 2 3 7 4

594 436648 562 - 576 472 -Итого по всем блокам 4426 - 594 544 -

- 54 28- -Блок ФТД 82 -

- -Блок Б3 - -

23 - 11 -Блок Б2 18 - 2 -

- 54 61 -в том числе по элект. дисц. по ф.к. 328 - 54 54 - 54 51

576 461 - 540 406594 542 - 648 559 -

Суммарная контактная работа (акад. час)

Блок Б1 4326 -

3 3.4 - 3 3.8 -элективные дисциплины по физ.к. 2.5 - 3 3.2 -

29.433.2 - 28.5 25 - 29.5
Контактная работа в период ТО (акад.час/нед)

ОП без элект. дисциплин по физ.к. 29.6 - 29.5 28.8 - 33

- -в период гос. экзаменов - -

54 49.9 - 54 54ОП, факультативы (в период экз. сессий) 53.4 - 54 54 - 54 54 -

52.3 - 59 54.757.2 - 52 56.2 - 56

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО) 55.3 - 55

Сем 7 Сем 8Всего Сем 5 Сем 6 ВсегоБаз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

з.е.

Курс 2 Курс 3 Курс 4

Всего Сем 3 Сем 4

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2


